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摘要(译)

本发明的实施例提供一种OLED器件及其制备方法、OLED显示装置，涉
及显示技术领域，可改善OLED器件的光输出耦合性能，从而提高其出光
效率。所述方法包括：在透明衬底基板的至少一个表面上形成第一透明
导电材料的溶胶；对形成有第一透明导电材料的溶胶的基板进行退火处
理，以得到晶化的透明导电薄膜；将形成有透明导电薄膜的基板浸没在
第一透明导电材料的溶胶或者第二透明导电材料的溶胶中，以在透明导
电薄膜的表面生长透明导电纳米棒；对生长有透明导电纳米棒的基板进
行退火处理，以得到透明导电纳米棒；其中，透明导电纳米棒在各个方
向上的尺度均小于可见光的最小波长；在其中一侧透明导电纳米棒上形
成有机材料功能层和电极。
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